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应用于无线局域网８０２１１ａ高中频下变频器的设计
张　浩 　 李智群 　 王志功

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：给出了一个应用于无线局域网ＷＬＡＮ８０２１１ａ的中低噪声、高增益的下变频器．该下变频器采用高中频
的结构，输入的射频频率（ＲＦ）、本振（ＬＯ）频率和输出的中频频率（ＩＦ）分别为５１５～５．３５，４１５～４．３５和１
ＧＨｚ．为了提高混频器的线性度，电路采用了伪差分的吉尔伯特结构和源极电阻负反馈技术；为了获得低的噪
声系数，混频器采用电流源注入技术和ＬＣ谐振电路作为负载．此外，采用了一种改进的源极跟随器输出缓冲
电路，在不恶化其他性能的情况下混频器可以达到较高的增益．该芯片采用０１８μｍＲＦＣＭＯＳ工艺制作，包
含所有焊盘在内的芯片尺寸为５８０μｍ×１１８５μｍ．测试结果表明：在１８Ｖ电源电压下，消耗电流为３８ｍＡ，
转换增益为１０１ｄＢ，输入１ｄＢ压缩点为－３５ｄＢｍ，输入三阶截点为５３ｄＢｍ，单边带（ＳＳＢ）噪声系数（ＮＦ）
为８６５ｄＢ．
关键词：高中频；混频器；高线性度；无线局域网８０２１１ａ；缓冲；金属氧化物半导体
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